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Характерные размеры элементов электрохимических систем



Наноструктурирование

Создание ансамблей
наноструктур

Создание индивидуальных
наноструктур

Электроосаждение Травление
(растворение)

Зондовые методы



Электроосаждение
Кинетика нуклеации и роста новой фазы

Ag/HOPG

J. Phys. Chem. B 2000, 104, 9131-9139
J. Phys. Chem. B 2002, 106, 3339-3353



Электроосаждение
Кинетика нуклеации и роста новой фазы

J. Phys. Chem. B 1998, 102, 1166-1175

Pt/HOPG
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Электросаждение: центры нуклеации

J. Phys. Chem. B 2002, 106, 3339-3353

MoO2/HOPG

Pd/HOPG



Электросаждение: нановолокна

Electrochimica Acta 55 (2010) 8074–8080
Chem. Commun., 2009, 859–873



Электроосаждение: матрицы

Матрицы:
• твердые неорганические
• полимерные
• жидкие кристаллы

Electrochimica Acta 47 (2001) 865–874



J. Phys. Chem. B 2002, 106, 7458-7462

Au/CdSe/Au
Электроосаждение: матрицы

Phys.Chem.Chem.Phys.(2004), 6 , 1766–1768

трубки



Электроосаждение: матрицы

Nano Lett., Vol. 6, No. 9, 2006, 2166 J. Phys. Chem. B 2005, 109, 23326-23329

PANI/Au
Ni/Cu



Электроосаждение: инвертированные опалы
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Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 15414-15422



Электроосаждение: инвертированные опалы

Faraday Discuss., 2004, 125, 117–132



Электроосаждение: инвертированные опалы

Langmuir 2010, 26(5), 3549–3554

Pt/HOPG



ACS Appl. Mater. Interfaces, 2009, 1 (5), pp 1070–1075 

Электроосаждение: инвертированные опалы



Электроосаждение: инвертированные опалы

Electrochemistry Communications 6 (2004) 447–453



Электроосаждение: жидкие кристаллы

Advanced Materials 15 (2003), pp. 2018-2021



Электроосаждение: пузырьки

Electrochemistry Communications 13 (2011) 1248–1251

Pb

Pt

Applied Surface Science 257 (2011) 8054–8061



Электросаждение: квазитемплатирование
Pd-PEG

5 нм



Электроосаждение: гибридные методы

J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9584-9593
J. Phys. Chem. B 1997, 101, 5895-5899

J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 1439-1448



Травление: алюминий

Phys. Rev. B 56, 12608–12624 (1997) 
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Травление: алюминий

Appl. Phys. Lett., Vol. 72, No. 10, 9 March 1998, 1173
Electrochimica Acta 50 (2005) 2997–3013
Journal of Nanoparticle Research 5: 17–30, 2003.

(COOH)2



Journal of The Electrochemical Society, 154 11 C678-C683 2007

Травление: алюминий



Травление: титан

Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7463 –7465



Травление: зазоры

Science 309 (2005) 67



Травление: контролируемый зазор

Appl. Phys. Lett. 74, 2084 (1999); 



Локальное химическое воздействие
SECM: Ag/Сu осажденный на Nafion

J.Electrochem.Soc. 136(1989)3222-3229

АСМ: локальное окисление Ti, Si

Adv.Mater. 17(2005)1821-1833



Нанолитография

Dip-Pen

Electrochim.Acta 50(2005)2989-2996 J.Mater.Chem.14(2004)1353-1366
Chem.Rev. 97(1997)1195-1230



Локализованное электроосаждение

Surface Science 597 (2005) 156–172 
Electrochim.Acta 50(2005)2989-2996


